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一种液晶面板超窄边框的侧面打码结构及

侧面打码方法，包括：一薄膜电晶体玻璃层与一

彩膜滤光玻璃层，所述彩膜滤光玻璃层设在所述

薄膜电晶体玻璃层上。所述彩膜滤光玻璃层与所

述薄膜电晶体玻璃层沿厚度方向的一侧上包括

一侧磨平整层、一镀膜层与一打码结构，所述镀

膜层设于所述侧磨平整层上，所述打码结构设于

所述镀膜层上，藉以实现超窄边框的侧面打码。
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1.一种液晶面板超窄边框的侧面打码结构，其包括：

一薄膜电晶体玻璃层；

一彩膜滤光玻璃层，所述彩膜滤光玻璃层设在所述薄膜电晶体玻璃层上；

所述彩膜滤光玻璃层与所述薄膜电晶体玻璃层沿厚度方向的一侧上包括一侧磨平整

层、一镀膜层与一打码结构，所述镀膜层设于所述侧磨平整层上，所述打码结构设于所述镀

膜层上。

2.根据权利要求1所述的液晶面板超窄边框的侧面打码结构，其中，所述彩膜滤光玻璃

层与所述薄膜电晶体玻璃层中间夹设一密合层。

3.根据权利要求1所述的液晶面板超窄边框的侧面打码结构，其中，所述彩膜滤光玻璃

层与所述薄膜电晶体玻璃层两者形成一两层玻璃厚度，所述两层玻璃厚度≥1mm。

4.根据权利要求1所述的液晶面板超窄边框的侧面打码结构，其中，所述打码结构为一

镭射打码结构。

5.根据权利要求1所述的液晶面板超窄边框的侧面打码结构，其中，所述镀膜层为镀银

层。

6.根据权利要求1所述的液晶面板超窄边框的侧面打码结构，其中，所述镀膜层的镀膜

材料为黑色遮光材料。

7.一种液晶面板超窄边框的侧面打码方法，其包括：

步骤一:在液晶面板制程中，切割后产出半成品屏幕，对待打码的位置处进行侧磨边加

工，所述待打码处位在彩膜滤光玻璃层与薄膜电晶体玻璃层两者的厚度方向的一侧上；

步骤二:对待打码位置进行镀膜，形成一镀膜层；

步骤三:在所述镀膜层上进行打码。

8.根据权利要求7所述的液晶面板超窄边框的侧面打码方法，其中，所述侧磨边加工透

过一侧磨边砂轮进行加工。

9.根据权利要求7所述的液晶面板超窄边框的侧面打码方法，其中，所述打码为镭射打

码。

10.根据权利要求7所述的液晶面板超窄边框的侧面打码方法，其中，所述镀膜层为镀

银层或黑色遮光材料层。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 110346956 A

2



液晶面板超窄边框的侧面打码结构与打码方法

技术领域

[0001] 本发明涉及液晶面板技术领域，特别是涉及一种液晶面板超窄边框的侧面打码结

构与打码方法。

背景技术

[0002] TFT-LCD液晶面板上的识别码(Glass  ID)包含产品型号、物料、履历等信息。识别

码(Glass  ID)通常由英文字母、数字、二维码组成。生产过程中通过激光镭射打码方式生

成，是生产数字化、智能化的重要载体。请参阅图1，识别码(Glass  ID)80一般设计在有效显

示区(Active  Area ,AA)外围边框上。考虑镭射打码工艺精度等，识别码(Glass  ID)宽度在

约200um～1000um。随着超窄边框、无边框、拼接屏等产品的兴起，越来越窄的边框设计，对

产品工艺带来新的挑战。

[0003] 边框宽度减小，需要识别码(Glass  ID)宽度同时减小。对于边框宽度<0.9mm的超

窄边框(Extra  Narrow  border,ENB)产品，对打码精度、识别精度存在着更严苛的需求。

[0004] 请参阅图2所示，ENB产品的一种识别码(Glass  ID)80实现工艺是在边框外围预留

较宽的操作区域(Dummy区)。在Dummy区上设置边框。通过切割，切掉Dummy区从而实现窄边

框。之后通过在有效显示区(Active  Area ,AA)贴纸质识别码90的方式实现编码，组装成显

示器成品后撕掉识别码，以免影响显示。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种液晶面板超窄边框的侧面打码结构，其包括：一薄膜

电晶体玻璃层与一彩膜滤光玻璃层，所述彩膜滤光玻璃层设在所述薄膜电晶体玻璃层上。

所述彩膜滤光玻璃层与所述薄膜电晶体玻璃层沿厚度方向的一侧上包括一侧磨平整层、一

镀膜层与一打码结构，所述镀膜层设于所述侧磨平整层上，所述打码结构设于所述镀膜层

上，藉以实现超窄边框的侧面打码。

[0006] 在一些实施例中，其中，所述彩膜滤光玻璃层与所述薄膜电晶体玻璃层中间夹设

一密合层。

[0007] 在一些实施例中，其中，所述彩膜滤光玻璃层与所述薄膜电晶体玻璃层两者形成

一两层玻璃厚度，所述两层玻璃厚度≥1m  m。

[0008] 在一些实施例中，其中，所述打码结构为一镭射打码结构。

[0009] 在一些实施例中，其中，所述镀膜层为镀银层。

[0010] 在一些实施例中，其中，所述镀膜层的镀膜材料为黑色遮光材料。

[0011] 本发明的另一目的在于提供一种液晶面板超窄边框的侧面打码方法，其包括：

[0012] 步骤一:在液晶面板制程中，切割后产出半成品屏幕，对待打码的位置处进行侧磨

边加工，所述待打码处位在彩膜滤光玻璃层与薄膜电晶体玻璃层两者的厚度方向的一侧

上；

[0013] 步骤二:对待打码位置进行镀膜，形成一镀膜层；
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[0014] 步骤三:在所述镀膜层上进行打码。

[0015] 在一些实施例中，其中，所述侧磨边加工透过一侧磨边砂轮进行加工。

[0016] 在一些实施例中，其中，所述打码为镭射打码。

[0017] 在一些实施例中，其中，所述镀膜层为镀银层或黑色遮光材料层。

[0018] 本发明的有益效果透过上述的打码结构与打码方法中的步骤可以有效实现窄边

框的侧面打码。

[0019] 为让本发明的上述内容能更明显易懂，下文特举优选实施例，并配合所附图式，作

详细说明如下：

附图说明

[0020] 图1为现有的液晶面板打码示意图。

[0021] 图2为另一现有的液晶面板打码方法示意图。

[0022] 图3为本发明实施例的待打码位置进行侧磨边加工示意图。

[0023] 图4为本发明实施例的侧面打码方法步骤示意图。

具体实施方式

[0024] 以下各实施例的说明是参考附加的图式，用以例示本发明可用以实施的特定实施

例。本发明所提到的方向用语，例如「上」、「下」、「前」、「后」、「左」、「右」、「内」、「外」、「侧面」

等，仅是参考附加图式的方向。因此，使用的方向用语是用以说明及理解本发明，而非用以

限制本发明。

[0025] 在图中，结构相似的单元是以相同标号表示。

[0026] 在本文中提及“实施例”意味着，结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包

含在本发明的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同

的实施例，也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和

隐式地理解的是，本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。

[0027] 请参阅图3，本发明实施例提供了一种液晶面板超窄边框的侧面打码结构，其包

括：一薄膜电晶体玻璃层(TFT  Glass)10与一彩膜滤光玻璃层(CF  Glass)20，所述彩膜滤光

玻璃层20设在所述薄膜电晶体玻璃层10上。所述彩膜滤光玻璃层20与所述薄膜电晶体玻璃

层10沿厚度方向的一侧上包括一侧磨平整层30、一镀膜层40与一打码结构50，所述镀膜层

40设于所述侧磨平整层30上，所述打码结构50设于所述镀膜层40上，藉以实现超窄边框的

侧面打码。

[0028] 在一些实施例中，其中，所述彩膜滤光玻璃层20与所述薄膜电晶体玻璃层10中间

夹设一密合层60。

[0029] 在一些实施例中，其中，所述彩膜滤光玻璃层20与所述薄膜电晶体玻璃层10两者

形成一两层玻璃厚度，所述两层玻璃厚度≥1mm。

[0030] 在一些实施例中，其中，所述打码结构50为一镭射打码结构。

[0031] 在一些实施例中，其中，所述镀膜层40为镀银层。

[0032] 在一些实施例中，其中，所述镀膜层40的镀膜材料为黑色遮光材料。

[0033] 请参阅图3与图4，本发明的另一目的在于提供一种液晶面板超窄边框的侧面打码
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方法，其包括：

[0034] 步骤一:在液晶面板制程中，切割后产出半成品屏幕，对待打码的位置处进行侧磨

边加工形成一侧磨平整层30，所述待打码处位在彩膜滤光玻璃层20与薄膜电晶体玻璃层10

两者的厚度方向的一侧上；

[0035] 步骤二:对待打码位置进行镀膜，形成一镀膜层40；

[0036] 步骤三:在所述镀膜层上进行打码，形成一打码结构50，藉以实现超窄边框的侧面

打码。

[0037] 在一些实施例中，其中，所述侧磨边加工透过一侧磨边砂轮70进行加工。

[0038] 在一些实施例中，其中，所述打码为镭射打码。

[0039] 在一些实施例中，其中，所述镀膜层40为镀银层或黑色遮光材料层。针对ENB产品，

已进行侧磨边及侧镀膜验证。同类工艺可实现侧面识别码(Glass  ID)打码。

[0040] 本发明的有益效果透过上述的打码结构与打码方法中的步骤可以有效实现窄边

框的侧面打码。

[0041] 综上所述，虽然本发明已以优选实施例揭露如上，但上述优选实施例并非用以限

制本发明，本领域的普通技术人员，在不脱离本发明的精神和范围内，均可作各种更动与润

饰，因此本发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。
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